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摘要(译)

一种PMOLED屏体，包括玻璃基板和设置在玻璃基板上的OLED像素
点，每个所述OLED像素点单独引出第一电极和第二电极，所述第一电极
和第二电极与外部的驱动电路连接，所述PMOLED的制备方法制备时预
留部分区域不蒸镀有机材料作为第一电极引出端，封装时在第一电极引
出端和第二电极材料层预留引出孔，分别引出第一电极和第二电极，这
样，每个像素点拥有各自单独的阴极和阳极，避免了现有技术中一行和
一列的像素是共用一个阳极和一个阴极的问题，即使屏体增大，由于各
个像素点的阴极和阳极独立，不会存在现有技术中点亮某一像素点时需
要从其它像素点流过电流的问题，该方案中各个像素点的阴极和阳极独
立设置，单独控制，因此使用该方案的OLED点阵屏发光更均匀。
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